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摘要(译)

本发明提供了倒置型有机发光二极管显示器件及其制备方法，包括：提
供一基板，在基板上溅射一层导电材料作为阴极；在阴极上形成一电子
传输层，电子传输层为多晶态；在电子传输层上形成一发光层，发光层
为非晶态；在发光层上真空蒸镀一空穴传输层，空穴传输层为非晶态；
在空穴传输层上真空蒸镀一空穴注入层，空穴注入层为非晶态；以及在
空穴注入层上通过真空蒸镀或是溅射沉积阳极，本发明的传输速度可以
得到极大的加强，并且阳极与空穴注入层的势垒也可以得到优化，电子
和空穴均可以得到高速的传输，不但可以提高效率，而且能降低驱动电
压。
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